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GF 131

Nicht fir Neuentwicklung

Germanium - pnp - Legierungs - Diffusions - Transistor der Bauform A 4/15 — 4b nach

TGL 11 811 fiir UKW-Mischstufen,
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Masse ca. 0,6 g
Warmewiderstand Rinja =< 0,6 grd/mW
Srenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 25V
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer!) = 20V
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 0,5V
Gesamtveriustleistung Pv = 80 mW
bei ‘ﬁu = 25 °C
Kollektorstrom -le = 10 mA
Emitterstrom le = 11 mA
Basisstrom -ls = 1mA
Sperrschichttemperatur ?; = 75°C
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C
. . R+ - Rz

1) bej Ra/Re = 100 mit Rg = = 2
} bei Ra/Re = i B Ry L Rs

Ry

Ry e

GF 131

Nicht fiir Neuentwicklung

elecironic

Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 2 uA 7.5 uA
-Ucs = 6V
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 100 A
-Ucs = 25V
Emitter-Basis-Reststrom -leso 100 gA
-Ues = 0,5V
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis hotg 40
Uce = 6V
~l¢c = 1mA
Dynamische Kennwerte
Oszillatorspannung Uosz 140 mV 300 mV
-Ucs = 7V
-le = 1,5 mA
f = 100 MHz
Vierpolparameter g1 18 mS

-bas 2 mS
-Ucs = 6V -C11b 14,4 pF
-lc = 1,5mA ly12s] 0,36 mS
f = 100 MHz P12b 140°

ly21s] 20 mS

P21b 115°

(s P21 0,42 mS

bzzb 1.6 mS

Ca2p 2,5 pF
Mischleistungsverstérkung Gy 9dB 14 dB

-Uce = 7V
-l = 1,5 mA
f = 100 MHz
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GF 131

Nicht fir Neuentwicklung

Funktionsschaltbild zur Messung der Mischleistungsverstéirkung (Gpc)

und Oszillatorspannung (Uos:)

Bei -Ucs =
~lc ==
f =
Cl = 18 pF
C, =100 pF
Cy =0,5-8p
Cz, =5 pF
b1

7V

1,5 mA

100 MHz
CG =10 pF
C7 ZSDF
Cg =6,5nF
C10=68 pF

Cyy = 39 pF
C12 = 33 pF
C13 = 4-14 pF
C14 =2 pF

Bestellbeispiel fir einen Transistor

R1 =1 kQ
R; =200 Q

ZF

Rs

Transistor GF 131
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GF 131, GF 181 REE TET GF 131, GF 181
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6F 131, GF 181
electronic
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